Verfahren zur Herstellung von hochreinem Kkristallinem Silizium. Bei diesem
Verfahren wird ein polykristalliner Stab an einem Ende aufgeschmolzen.
Den schmalen aufgeschmolzenen Bereich 143t man langsam von einem

Ende des Stabes zum anderen wandern, wobei beim Erstarrungsvorgang
kristallines Silizium entsteht.

Ein grofBler Vorteil dieses Verfahrens ist, dal} sich Verunreinigungen im

aufgeschmolzenen Bereich anreichern und so aus dem Kristall herausgespiilt
werden.
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